


















































专利名称(译) 掺杂的有机半导体材料

公开(公告)号 CN101356663A 公开(公告)日 2009-01-28

申请号 CN200680050740.X 申请日 2006-11-10

[标]申请(专利权)人(译) 诺瓦莱德公开股份有限公司

申请(专利权)人(译) 诺瓦莱德公开股份有限公司

当前申请(专利权)人(译) 诺瓦莱德公开股份有限公司

[标]发明人 安德利亚卢克斯
安斯加尓维尔纳
约瑟夫萨尔别克

发明人 安德利亚·卢克斯
安斯加尓·维尔纳
约瑟夫·萨尔别克

IPC分类号 H01L51/50

CPC分类号 H01L51/0026 H01L51/002 H01L51/0072 H01L51/5048 H01L51/0077 H01L2251/308 H01L51/5052 
H01L51/0052

代理人(译) 郑立

优先权 2005024515 2005-11-10 EP

其他公开文献 CN101356663B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明涉及一种掺杂的有机半导体材料，所述半导体材料包含至少一种
有机基体材料，所述有机基体材料掺入了至少一种掺杂剂，该基体材料
选由确定的邻菲咯啉衍生物组成的一类物质，以及包含这种半导体材料
的有机发光二极管。
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https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/036096482/publication/CN101356663A?q=CN101356663A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN101356663

